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摘要(译)

空穴传输聚合物和使用其的聚合物发光二极管。空穴传输聚合物包括空
穴传输材料，含有乙炔基的热交联剂和由[式1]表示的化合物，并且可以
应用于聚合物发光二极管。此外，空穴传输聚合物具有优异的空穴传输
能力并且在溶剂中具有稳定性，从而不溶于在堆叠其它有机层时使用的
溶剂并且很好地阻挡电子。
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